














































专利名称(译) 有机EL元件、其制造方法及有机EL显示板

公开(公告)号 CN1828967A 公开(公告)日 2006-09-06

申请号 CN200610004653.2 申请日 2006-01-27

[标]申请(专利权)人(译) 奥博特瑞克斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥博特瑞克斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥博特瑞克斯株式会社

[标]发明人 中村伸宏
門前和博
原田是伴
大谷新樹

发明人 中村伸宏
門前和博
原田是伴
大谷新樹

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/54 H01L51/56 H05B33/14 H05B33/10

CPC分类号 H01L51/5052 H01L51/5048 Y10T428/24942 A01C23/002 A01C23/005 A01M7/0067 B05B1/30 B05B13
/04

代理人(译) 周承泽

优先权 2005019015 2005-01-27 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供了一种有机EL元件，它能够防止所施加的膜的膜厚度分布所导致的
色度不均匀，具有优良的显示质量，可降低驱动电压并具有层间电路耐
受性。根据本发明一个实施方式的有机EL元件，包括阳极11、阴极12和
有机EL层13。有机EL层包括空穴注射层131和空穴转移层132。空穴注
射层包含有机薄膜形成分子和能氧化该有机薄膜形成分子的掺杂剂，掺
杂剂相对于标准氢电极的还原电位为0.5－0.85V，空穴转移层的电离电
势为8.5×10－19或更低。
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